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Anordnung zur Abstrahlung von Millimeterwellen.

Fiir eine Anordnung zur Abstrahlung von Milli-

meterwellen wird ein Halbleitersubstrat mit integrier-
tem Antennenelement "upside down" auf einer gut
wirmeleitende Trdgerplatte befestigt, die ihrerseits
gut wirmeleitend mit einer Warmesenke verbunden

ist.

In der Wirmesenke ist ein Hohlraumresonator

ausgebildet. Durch die schnelle Ableitung der Ver-
lustleistung des Halbleiterbauelements aus dem
Substrat in die Wirmesenke kann der Wirkungsgrad
des Halbleiterbauelements verbessert werden.
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